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7. ЗАЯВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (РОСПАТЕНТ (ФИПС)) ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ, БАЗ ДАННЫХ, ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ:
1. Ширяев Б.В., Сахаров Ю.В. Виртуальная лаборатория по наноэлектронике «VNLab» / заявка на свидетельство об государственной регистрации программы для ЭВМ, 2015.
2. Мухамадеев Р.А., Данилина Т.И. Программа для проектирования светодиодов с повышенным внешним квантовым выходом «NEMO LED» / заявка на свидетельство об государственной регистрации программы для ЭВМ, 2015.
8. ПОЛУЧЕННЫЕ ПАТЕНТЫ РФ (ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТЫ) НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ:
1. Пат. 2561779 РФ. Полупроводниковый диод / Юнусов И.В., Арыков В.С., Ющенко А.М., Плотникова А.Ю. – Зарег. 05.08.2015.
9. ПОЛУЧЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РОСПАТЕНТ (ФИПС)) РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ, БАЗ ДАННЫХ, ТОПОЛОГИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ:
1. Свидетельство № 2015617419 Российская Федерация. Виртуальная лаборатория по наноэлектронике «VNLab»: свидетельство об государственной регистрации программы для ЭВМ / Б.В. Ширяев, Ю.В. Сахаров; заявитель и правообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». – № 2016614259; заявл. 22.05.2015; зарегистр. 09.07.2015. – 1 с.
2. Свидетельство № 2015616575 Российская Федерация. Программа для проектирования светодиодов с повышенным внешним квантовым выходом «NEMO LED»: свидетельство об государственной регистрации программы для ЭВМ / Р.А. Мухамадеев, Т.И. Данилина; заявитель и правообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники». – № 2015613948; заявл. 17.04.2015; зарегистр. 15.06.2015. – 1 с.
10. КОЛИЧЕСТВО ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ И/ИЛИ ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
не имеется
11. ВЫСТАВКИ, В КОТОРЫХ КАФЕДРА ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ:
1. Сигута Т.В., Кулинич И.В. МЭМС переключатель для СВЧ электроники // Региональная открытая выставка научных достижения молодых ученых «РостUP-2015», Томск, 2015 г.
2. Ерофеев Е.В., Кагадей В.А., Казимиров А.И, Федин И.В. Разработка технологии изготовления силовых коммутационных транзисторов на основе нитрида галлия для создания энергоэффективных источников вторичного электропитания // Научно-практическая конференция по итогам реализации в 2015 году прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по приоритетным направлениям в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (ВУЗПРОМЭКСПО-2015), Москва, 2–4 декабря 2015 г.

12. ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ БЕЗ ДОКЛАДОВ, НЕ УПОМЯНУТЫХ В П.5:
1. Данилина Т.И., Попов А.А. Моделирование коэффициента оптического вывода светодиода на основе GaN при наличии микрорельефа на световыводящей поверхности // XI Международная научно-практическая конференция «Электронные средства и системы управления», 25–27 ноября 2015 г.
2. Скубо В.В., Сим П.Е., Великовский Л.Э., Поливанова Ю.Н., Цацульников А.Ф. Исследование свойств несплавных омических контактов к гетероструктуре AlGaN/GaN // XI Международная научно-практическая конференция «Электронные средства и системы управления», 25–27 ноября 2015 г.
3. Троян П.Е., Нагайчук С.Г., Аргунов Д.П., Змановский П.А., Пилипец И.В. Изучение электрофизических параметров пленок окислов титана применяемых при формировании мемристорных структур // XI Международная научно-практическая конференция «Электронные средства и системы управления», 25–27 ноября 2015 г.
4. Erofeev E.V., Kagadei V.A., Kazimirov A.I., Fedin I.V. Low Temperature Ta/Al Based Ohmic Contacts to Nitride Semiconductors with Refractory Sidewall Diffusion Barrier // 11th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-11), Пекин, Китай, 30 августа – 5 сентября 2015 г.

5. Троян П.Е. Круглый стол «Будущее рынка труда: где взять квалифицированные кадры для наноиндустрии?» – IV Конгресс предприятий наноиндустрии «Технологическое предпринимательство: современные вызовы и факторы успеха», 3 декабря 2015, Москва, Роснано.
6. Саврук Е.В. Рабочее совещание «Экспертиза трех ФГОС ВО нанотехнологического профиля на предмет необходимости доработки ФГОС ВО и внесение в них изменений в целях обеспечения учета положений профессиональных стандартов для наноиндустрии», 17-18 сентября 2015 г., Москва, Роснано.
7. Чистоедова И.А. Повышение квалификации на семинаре Ассоциации инженерного образования России «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ образовательных организаций высшего образования в области нанотехнологий», 26-28 мая 2015 г., Томск, АИОР.
8. Саврук Е.В. Повышение квалификации на семинаре Ассоциации инженерного образования России «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ образовательных организаций высшего образования в области нанотехнологий», 26-28 мая 2015 г., Томск, АИОР.
9. Мухачев В.А. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие профессиональной компетентности преподавателя физики», 05 июня 2015 г., Томск, ТУСУР.
13. ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, ГРАНТЫ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ И АСПИРАНТАМИ:
1. Царев А.В., Колосовский Е.А., Номоконов Д.В., Тазиев Р.М., Юнусов И.В. Грант РФФИ №14-29-08120 «Сравнительный анализ и оптимизация оптических переключателей и модуляторов для радиофотоники на основе электрооптических полимеров».
2. Федин И.В., Казимиров А.И. Диплом II степени за лучший доклад в работе секции 11 «Физическая и плазменная электроника» Всероссийской научно- технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР-2015».
3. Каранский В.В., Троян П.Е., Смирнов С.В. II место в конкурсной номинации «Лучшая лаборатория ГПО» – лаборатория 216 ФЭТ, ноября 2015 г.
4. Почетная грамота Администрации города Томска (Данилина Т.И., Смирнов С.В.)
5. Смирнов С.В. Сертификат о том, что участники проекта ФЭ-1203 Малаева Е.А., Целовальникова А. заняли 3 место по направлению «Материаловедение и нанотехнологии» в Интернет-конференции ГПО «Инновации – разработки и технологии ТУСУР – 2015», ноябрь 2015 г.
6. Казимиров А.И. Сертификат о том, что участники проекта ФЭ-1405 Заречнев А.Д., Чиняков А. заняли 2 место по направлению «Материаловедение и нанотехнологии» в Интернет-конференции ГПО «Инновации – разработки и технологии ТУСУР – 2015», ноябрь 2015 г.
7. Казимиров А.И. Сертификат о том, что участники проекта ФЭ-1405 Заречнев А.Д., Чиняков А. заняли III место в Интернет-конференции ГПО «Инновации – разработки и технологии ТУСУР – 2015», ноябрь 2015 г.
14. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
не имеется
15. ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
1. Троян П.Е. – ТПУ

2. Смирнов С.В. – ТПУ

Зав. кафедрой ФЭ,

д.т.н., профессор
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